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Vynéalez se tykd& mikropaskového rezonatoru
pouZitelného ve struktufe mikropaskového vede-
ni.

Podstata vyndlezu spolivd v tom, Ze nad vrch-
ni stranou substratu zdkladniho mikropaskového
vedeni je v nastavitelné vzdalenosti umistén no-
si¢, posuvny v roviné rovnob&Zné s vrchni stra-
nou substratu, nesouci rezonancni strukturu.

Mikropaskového rezonajoru lze vyuZit k impe-
danénimu prizpisobeni, napf. v mikrovinngych
oscilatorech, k nastavovani drZdka diod, k opti-
malizaci pfechodfi z mikropaskového vedeni na
vedeni jinych typl apod.
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Vyndlez se tykd mikropaskového rezondtoru
pouZitelného ve struktu¥e mikropaskového ve-
denl.

Dosud zndmé mikropdskové rezondtory jsou
vytvdfeny z tsekli mikropaskovych vedeni nebo
pomoci vodivych ploch na horni plo$e substratu
mikropaskového vedeni, vyrobenych stejnou
tenkovrstvou technologii jako mikropaskové ve-
deni, Zakladnimi vlastnostmi t8chto rezonatort,
vyplyvajicimi z technologie vyroby, jsou jejich
pevné rozméry a poloha na substratu. Rezonatos
ry lze tedy jen obtiZn& p¥eladovat, napfFiklad
obruSovanim jejich rozmérfi, coZ je ovSem pro-
ces nevratny. Jen obtiZné&, popfipad#& viibec, ne-
lze meénit velikost navazani rezonatorti na za-
kladni mikropdskové vedeni. Nelze mé&nit ani je-
jich polohu podél zé&kladniho mikropédskového
vedeni.

VySe uvedené nedostatky jsou odstran&ny mi-
kropaskovym rezonatorem na zdkladnim mikro-
pdaskovém vedeni podle vyndlezu. Jeho podstata
spolivd v tom, Ze nad vrchni stranou substraiu
zékladniho mikropaskového vedeni je v nastavi-
telné vzdadlenosti umistén nosi¢, posuvny v ro-
viné rovnob&Zné s vrchni stranou substratu, ne-
souci rezonandni strukturu. Céast rezonandnf
struktury se nachézi v blizkém okoli mikropasku
zdkladniho mikropaskového vedeni, popfipadg&
mikropédsek prekryva.

Z mikropaskového rezondtoru podle vynélezu
1ze dosdhnout jednoduchym zplisobem zmé&ny re-
zonanéni frekvemce i velikosti vazby mezi rezo-
nanténi strukturou a zdkladnim mikropaskovyn.
vedenim. Ddle lze polohu rezonancéni struktury
podél tohoto vedeni snadno ménit.

Rezonandni struktura mikropdskového rezond-
toru miZe byt tvoFena dielektrickymi nebo mag-
netickymi materidly umisténymi na nosi€¢i. Je-li
tvofena péaskovymi vodici, lze popfipad& k jeho
vyrob& pouZit stejnou vyrobni technologii- jakn
k vyrohé& zdkladniho mikropdskového vedeni. Po-
mérnd permitivita nebo permeabilita nosice
struktury mtZe byt popfipads vzhledem k po-
mérné permitivitd nebo permeabilitd substratu
zadkladniho mikropdaskového vedeni natolik niz-
ka, Ze podstatn& neovliviiuje rozloZeni elektro-
magnetického pole na zdkladnim mikropésko-
vém vedeni. Zjednodusf se tim ndvrh rezonétoru.
Vhodnad je nap¥iklad kombinace korundového
substrdtu a polystyrenového nosice. Technické
realizace rezondtoru milZe mit variabiln{ kon-
strukci p¥i dodrZeni vy3e uvedenych elektric-
kych a mechanickych vzdjemnych funkénich za-
vislosti jeho jednotlivych &asti. _

Vynalez je bliZe popsan na pfikladu provedeni
podle vykresu.

Mikropéskovy rezondtor podle vyndlezu je vy-
tvoF¥en nad vrchni stranou substrdatu 4 z korun-
du zdkladniho mikropaskového vedeni 5, kde je
v nastavitelné vzdalenosti umist&n nosi¢ 2, po-

suvny v rovin& rovnob&Zné s vrchni stranou sub-
strdtu 4, nesouci rezonantni strukturu 1 ve for-
mé& péaskového vedeni ve tvaru pismene U.

Mezi nosicem 2, ktery je vytvofen z polysty-
renu, a substrdtem 4 zdkladniho mikropaskové-
ho vedeni 5 jsou umist&ny podlozky 3, které
uréuji maximélni vzdalenost rezonancéni struk-
tury 1 od horni plochy substratu 4. Tuto vzdéle-
nost 1ze ménit pfitlakem vyvozovanym Sroubem
ve sméru Sipky, ktery prohyba nosi¢ 2 a sou-
Casné fixuje jeho polohu. Zmé&nou velikosti p¥i-
tlaku 1ze ménit velikost vazby mezi rezonané&ni
strukturou 1 a zadkladnim rhikropaskovym vede-
nim 5. Po uvoln&ni Sroubu nebo po pFekonani
tfeci sily 1ze nosi¢em 2 po horni ploSe substratu
4 posouvat.

Mikropaskovy rezonator pracuje tak, Ze &ast
rezomantni struktury 1, nachdzejici se v blizkém
okoli mikropdsku zékladniho mikropédskového
vedeni 5, zasahuje do oblasti silného elektro-
magnetického pole, které se 3i¥i podél tohoto
vedeni, a zprostfedkovdva elektromagnetickou
vazbu mezi rezonanéni strukturou 1 a zaklad-
nim mikropdskovym vedenim 5. Rozmé&ry vzdi-
len&j§i CAsti rezonan&ni struktury 1, ktera leZi
vné této oblasti, je urfena rezonandéni frekven-
ce. P¥i posuvu nosice 2 ve sméru kolmém na mi-
kropasek zakladniho mikropaskového vedeni 5,
v rovin& rovnob&Zné s horni plochou substritu
4, popfipad& pri otdCeni nosite 2 v této roving,
se méni rozmé&ry té &asti rezonanéni struktury 1,
kterd leZi vn& vySe zmin&né oblasti, a tim i jeji
rezonancni frekvence. Posuvem nosiée 2 ve smé-
ru kolmém k substratu 4 se méni velikost vazby
mezi rezonancni strukturou 1 a zakladnim mi-
kropaskovym vedenim 5. Posuvem nosite 2 po-
dél mikropasku lze spojité mé&nit polohu rezo-
nancni struktury 1 podél zdkladniho mikropés-
kového vedeni 5.

Vlastnosti rezonatoru byly zji§tovany m&Fenim
priichoziho dtlumu na zakladnim mikropéasko-
vém vedeni vytvaFeného rezonatorem. M&Feni by-
lo provddé&no v pAsmu 8 aZ 12,4 GHz na 50 Q
mikropdskovém vedeni. Bylo dosaZeno pieladi-
telnosti rezonatoru v celém mé&Feném pasmu.
Maximdalni prtichozi dtlum byl p¥itom nastavitel-
ny v rozsahu 0 aZ asi 30 dB. Pokles priichoziho
atlumu o 3 dB odpovidal odchylce od rezonanéni
frekvence asi 80 aZ 100 MHz.

Mikropaskovy rezonator umoZiiuje na mikro-
paskovém vedeni realizovat jednodude pieladi-
telné filtry, popfipad& v Sirokém rozsahu mé&nit
impedanci v urc¢ité referenéni rovin& na mikro-
paskovém vzdeni a tuto referenéni rovinu podél
vedeni posouvat. V mikropaskové struktufe lze
tedy mikropaskového rezonatoru vyuZit k. impe-
dan¢nimu pfizplsobeni, nap¥iklad v mikrovin-
nych oscilatorech, k nastovovani drZdkt diod,
k optimalizaci p¥echodu z mikropédskového ve-
deni na vedeni jinych typh apod.




PREDMET VYNALEZU

Mikropédskovy rezondtor na zdkladnim mikro-
paskovém vedeni, vyznacujici se tim, Ze nad
vrchni stranou substratu (4) zdkladniho mikro-
paskového vedeni (5) je v nastavitelné vzdile-

nosti umistén nosi¢ (2) posuvny v roviné rovno-
béZné s vrchni stranou substrdtu (4), nesouci
rezonanéni strukturu (1), napfiklad ve formé
paskového vedeni.
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